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codice articolo del costruttore:

3 GlobalPower
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Costruttore / Marca:
Parte della descrizione:
Schede tecniche:

Stato di RoHs:

Condizione di scorta:

GP1MO0O06A070FH

Global Power Technologies Group
MOSFET N-CH 700V 5A TO220F
G GP1MO06AO70FH.pdf

Senza piombo / RoHS conforme

New original, 2651 pcs Stock Available.

Nave da: Hong Kong

Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Numero di parte GP1MO006A070FH

fabbricante Global Power Technologies Group
Descrizione MOSFET N-CH 700V 5A TO220F

Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Cateaoria

Tecnologia MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore TO-220F
Serie -

Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs 23nC @ 10V
CTpoRET NChamel
CoratteristiaFET S
Tensione drainesource (viss) oV
Comente - Drain continwo (1) @25°C SO

Potresti essere anche interessato:

GP1MOO0O6AO65F
Global Power Technologies Group
MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F

GP1MO008A025CG
Global Power Technologies Group
MOSFET N-CH 250V 8A DPAK

GP1MO007A090H
Global Power Technologies Group
MOSFET N-CH 900V 7A T0220

GP1MO06A065CH
Global Power Technologies Group
MOSFET N-CH 650V 5.5A DPAK

\ - \

GP1MO06A065FH
Global Power Technologies Group
MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F

GP1MO007A065CG
Global Power Technologies Group
MOSFET N-CH 650V 6.5A DPAK

GP1MO007A090FH
Global Power Technologies Group
MOSFET N-CH 900V 7A TO220F

GP1MO08AO025FG
Global Power Technologies Group
MOSFET N-CH 250V 8A TO220F
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